
系譜年表�

1960 1970 1980 1990

レーザ（1960年）� 半導体の室温発振（1970年）� 光ファイバの�
低損失化の実現（1976年頃）�

半導体レーザによる�
光増幅器（1980年）�

希土類（Er）ドープシングルモードファイバの実現（1985年）�
●0.8μmLD励起Erドープファイバレーザの実現（1987年）�
●DFBレーザの実用化（1987年）�

長波長帯（1.3μm,1.5μm帯）�
半導体レーザの室温発振（1978年～）�

1.5μm帯分布帰還刑レーザ（1983年）�

Erドープファイバ光増幅の�
可能性を実証（NTT）（1988年）�

Erドープ�
ファイバ光増幅の�
実現（1994年）�


